Dane techniczne P 316

Parametry w zakresie stabilizacji napigcia

Napigcie wyjsciowe 0,1 -50,1V
Niedoktadnos¢ kalibracji napigcia 0,5% lub 50mV
Stabilizacja napigcia wyjsciowego przy zm.map sieci + 10% , -10% 0,01% +2mV

Stabilizacja napigcia wyjsciowego przy zm. obciazenia 0,01% +2mV
Przydzwigk sieci i szumy 0,5mV sk
Wspblczynnik termiczny 0,02% /°C + ImV
Stabilnos¢ dlugoterminowa 0,03% +3mV
Stabilnos¢ krotkoterminowa 0,01% +2mV
Rezystancja wyjsciowa dla pradu statego TmQ

Impedancja wyjsciowa dla pradu stalego 150mQ

Parametry w zakresie stabilizacji pradu

Prad wyjsciowy 0-1A
Doktadnos¢ kalibracji pradu 0,5% lub 0,5 mA
Stabilizacja pradu wyjsciowego przy zm.map sieci + 10% , -10% 0,01% + 20 pA

Stabilizacja pradu od zmian obcigzenia dla zmiany
napigeia 0 —80% napigcia maksymalnego przy maksymalnym pradzie 500 pA

Przydzwigk sieci i szumy 20 pA
Wspoétczynnik termiczny 0,02 % /°C
Stabilnos$¢ dlugoterminowa 0,1%
Stabilnos¢ krotkoterminowa 0,02%
Rezystancja wyjsciowa dla pradu statego 70 kO
Pojemnos¢ wyjsciowa 440 pF
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Programowanie napiecia wyjsciowego rezystorem zewnetrznym. Dla zapewnienia tego
rodzaju pracy wewngtrzny tancuch rezystorow stuzacy do ustalenia napigcia zostaje odfaczony od
obwodu, a w jego miejsce zostaje podiaczony rezystor zewnetrzny. Warto$¢
rezystora zewngtrznego powinna wynosi¢ 200 € na jeden volt napigcia wyjsciowego.
Maksymalna warto$¢ rezystora zewngtrznego nie powinna przekracza¢ wartosci 10 kQ .
Doktadno$¢ kalibracji napigcia wyjsciowego, jaka mozna uzyskac¢ przy sterowaniu zewngtrznym
jest zalezna od stabilno$ci poszczeg6lnych rezystoréw zewngtrznych.

UWAGA ! W przypadku gdy warto$¢ rezystora zewnetrznego jest wigksza od 10kom
lub nastapi rozwarcie migdzy punktami 2 —4 , na wyj$ciu zasilacz pojawi si¢
napigcie wyzsze od znamionowego co moze spowodowaé przeciazenie i

uszkodzenie zasilacza.
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Uklad polaczeh przy programowaniu napiecia wyjSciowego rezystorem zewnetrznym.

Programowanie napiecia wyjSciowego napieciem zewnetrznym . Przy tym rodzaju

pracy napigcie wyjsciowe zasilacza rowne jest napigciu wzorcowemu .Napigcie wzorcowe
zrddta programujacego nie moze przekroczy¢ 50V. Podczas pracy zrodla napigcia wzorcowego
POBIERA z zasilacza prad SmA .Dlatego w przypadku uzycia Zrddta napigcia wzorcowego, z
ktérego prad moze tylko wyptywac nalezy je wstgpnie obciazy¢ rezystorem tak, aby pobdr pradu
ze zrodta wzorcowego byt wigkszy od SmA.
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Uklad polaczeh przy programowaniu napiecia wyjSciowego napieciem zewnetrznym




Programowanie pradu wyj$ciowego rezystorem zewnetrznym . Przy tym rodzaju pracy
dofacza si¢ zewngtrzny pradoczuly opornik RE W szereg z wewnetrznym opornikiem
pradoczulym RI . Takie potaczenie umozliwia uzyskanie warto$ci pradu znamieniowego
mniejszego od wartosci ustawionej przy pomocy pokrgtel na plycie czotowej zasilacza.
Wartos$¢ opornika RE mozna wyliczy¢ ze wzoru

R oo LS8V 1,56v
E "1 +coma I'+ SmA

gdzie : RE —warto$¢ rezystora programujacego
I -Zadany prad wyjsciowy (prad znamionowy )
I' -prad znamionowy ustawiony na ptycie czolowej
UWAGA : Poniewaz przez rezystor RE ptynie caty prad wyjsciowy nalezy stosowac
rezystory o odpowiedniej mocy.
Przyklad : Zadamy aby prad wyjsciowy zasilacz wynosit 295mA. Ustawiamy
Przetacznik w pozycji na przyktad 495mA.
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Uktad programowania pradu wyj$ciowego rezystorem zewngtrznym



Programowanie prad wyjsciowego napieciem zewnetrznym. W tym uktadzie napigcie
Programujace o wartos$ci 0 —1,5V dodaje si¢ do napigcia wywotanego przeptywem
pradu przez rezystor RI .W zakresie pracy stalopradowej roznica napig¢ migdzy
wejsciami wzmacniacza K; wynosi zero voltow. W przypadku pracy bez napigcia
programujacego prad wyjsciowy jest okreslony wzorem

gdzie : RI warto$¢ rezystora ustawiona przetacznikiem na plycie czolowej zasilacza.
W przypadku wlaczenia napigcia programujacego, prad wyjsciowy jest okreslony

wzorem
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Uktad potaczen przy programowaniu pradu wyjsciowego napigciem zewngtrznym



Praca szeregowa. Ten rodzaj pracy jest stosowany wtedy, gdy potrzebne jest
napigcie zasilajace wigksze od napigcia maksymalnego jednego zasilacza , przy pradzie nie
przekraczajacym pradu maksymalnego. Przy pracy szeregowej zasilaczy nalezy zwrdcic
uwagg aby napigcie migdzy obudowa a zaciskani wyjsciowymi nie przekraczata 400V.

W wyniku polaczenia szeregowego otrzymano charakterystyke ,, schodkowa” w
zakresie stabilizacji pradu ( rys. nizej ).Powstaje ona w wyniku jednoczesnego przejscia
obu zasilaczy w zakres pracy stalopradowej . W zakresie AB oba zasilacze pracuja jako
zrddla stalonapigciowe, w punkcie B zasilacz Nr.2 przechodzi w zakres ograniczenia
pradu , napigcie na jego zaciskach wyjsciowych spada osiagajac zero w punkcie C.

Dalsze zmniejszanie opornosci obciazenia powoduje wzrost pradu wyjsciowego przy
napigciu zasilacza Nr.1 . Wzrost pradu nastepuje do chwili gdy osiagnie on warto$¢

pradu ograniczonego zasilacza Nr.1 . W punkcie D oba zasilacze pracuja z zakresie pracy
stalopradowej i1 dalsze zmniejszanie opornosci powoduje zmniejszenie napigcia wyjsciowego
przy statym pradzie wyjsciowym rownym 1,.
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Praca rownolegla. Ten rodzaj pracy noze by¢ stosowany przy pracy stalopradowej w
przypadku, gdy wymagany jest prad wigkszy od pradu maksymalnego jednego zasilacza.

W zakresie pracy na odcinku AB charakterystyki ( rys.niZej ) oba zasilacze pracuja jako
zrddta stalopradowej. W zakresie BC zasilacz Nr. 1 pracuje jako Zrddlo statlonapigciowe a
zasilacz Nr. 2 jako Zrddlo stalopradowe. W zakresie CD zasilacz Nr2 nie oddaje pradu do
obwodu. Moc do obciazenia dostarczana jest wylacznie przez zasilacz Nr 1 pracujacy jako
zrédlo stalopradowej. W zakresie DE zasilacz Nr.1 pracuje jako zrodlo stalonapigciowe i
dostarcza cala moc do obcigzenia.

UWAGA: Przy pracy rownoleglej oba zasilacze musza by¢ ustawione na jednakowe
napigcie. Gdy warunek ten nie jest spelniony zasilacz 0 mniejszym napigciu wyjSciowym
moze ulec uszkodzeniu.
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Schemat blokowy zasilacza

Opis zasady pracy

Rezystory
Tranzystory Rezystory c.d.
Lp Nr Typ Lp Nr Typ Lp Nr Typ
1 T1 KD 502 1 R1 1kom10% 6W 68 R68 51kom5%0,5W
2 T2 BC211B 2 R2 100m2% 0,25W 69 R69 51kom5%0,5W
3 T3 BF521V 3 R3 1Kom10% 6W 70 R70 51kom5%0,5W
4 T4 BC178A 4 R4 1100m5% 0,5W 71 R71 2700m5%0,5W
5 T5 BC108A 5 R5 PR220Kom0,25W 72 R72 20kom5%0,5W
6 T6 BF521V 6 R6 15,6om0,2% 1W 73 R73 20kom5%0,5W
7 T7 BC158B 7 R7 15,6om0,2% 1W 74 R74 300m5%0,5W
8 T8 BC158B 8 R8 15,6om0,2% 1W 75 R75 3,9kom5%0,5W
9 T9 BC211C 9 R9 15,6om0,2% 1W 76 R76 5,1kom5%0,5W
10 T10 BF521V 10 R10 15,6om0,2% 1W 77 R77 1500m5%0,5W
11 T11 BF521V 11 R11 15,6om0,2% 1W 78 R78 20kom5%0,5W
12 T12a BC237 12 R12 15,6om0,2% 1W 79 R79 3,9kom5%0,5W
13 T12b BC237 13 R13 15,6om0,2% 1W 80 R80 3120m0,2%0,5W
14 T13 BF521V 14 R14 15,6om0,2% 1W 81 R81 2kom5%0,25W
15 T14 BC313C 15 R15 15,6om0,2% 1W 82 R82 2,34kom0,2%0,5W
16 T15 BC158B 16 R16 15,6om0,2% 1W 83 R83 51kom5%0,5W
17 T16a BC237 17 R17 15,6om0,2% 1W 84 R84 51kom5%0,5W
18 T16b BC237 18 R18 1560m0,2%0,25W 85 R85 51kom5%0,5W
19 T17 BC158B 19 R19 1560m0,2%0,25W 86 R86 5,1Mom5%0,5W
20 T18 BC158B 20 R20 1560m0,2%0,25W 87 R87 110m2%0,05W
21 T19 BC158B 21 R21 1560m0,2%0,25W 88 R88 3010m0,2%0,25W
22 T20 BC158B 22 R22 1560m0,2%0,25W 89 R89 2,34Kom0,2%0,5W
23 T21 BC158B 23 R23 1560m0,2%0,25W 90 R90 1000m5%0,5W
24 T22 BC158B 24 R24 77,70m0,2%0,25W 91 R91 5,1kom5%0,5W
25 T23a BC237 25 R25 77,70m0,2%0,25W 92 R92 5,1kom5%0,5W
26 T23b BC237 26 R26 77,70m0,2%0,25W 93 R93 1100m5%0,5W
27 T24 BF521V 27 R27 1560m0,2%0,25W 94 R94 1,5Kom5%0,5W
28 T25 KD502 28 R28 PR4,7Kom0,25W 95 R95 2,7Kom5%0,5W
29 T26 BC308A 29 R29 330Kom5%0,5W 96 R96 4700m10%0,5W
30 R30 12Kom5%0,5W 97 R97 200m2%1W

Diody 31 R31 4,99Kom0,2%1W 98 R98 1Kom5%0,5W
Lp Nr Typ 32 R32 2Kom0,2%0,5W 99 R99 2Mom5%0,5W
1 D1 BYP 401/200 33 R33 1,6Kom0,2%0,25W
2 D2 BYP 401/200 34 R34 8060m0,2%0,25W Kondensatory
3 D3 BYP 401/200 35 R35 4020m0,2%0,25W 1 C1 0,1uF20%400V
4 D4 BYP 401/200 36 R36 2000m0,2%0,25W 2 C2 1000uF/100V
5 D5 BTP 2/200 37 R37 DG 2200m5% 3 C3 1000uF/100V

BYP
6 D6 680/500R 38 R38 2,2Kom5%0,5W 4 C4 1000uF/100V
7 D7 BYP 401/50 39 R39 3900m5%0,5W 5 C5 220uF/63V
8 D8 BYP 401/50 40 R40 1000m5%0,5W 6 C6 2,2uF20%/250V
9 D9 BYP 401/50 41 R41 10Kom5%0,5W 7 C7 220uF/63V
10 D10 BYP 401/50 42 R42 300m5%0,5W 8 C8 220uF/25V
11 D11 BYP 401/300 43 R43 15Kom5%0,5W 9 C9 100uF/16V
BZP 620

12 D12 C5V1 44 R44 1,5Kom5%0,5W 10 C10 100uF/16V
13 D13 BYP 401/50 45 R45 5100m5%0,5W 11 C11 470uF/16V
14 D14 BYP 401/50 46 R46 10Kom5%0,5W 12 C12 2,2uF20%/250V




15 D15 | BYP 401/50 47 R47 | 2200m5%0,5W 13 C13 | 47uF/16V
16 D16 | BYP 401/50 48 R48 | 10Kom5%0,5W 14 C14 | 470uF/25V
17 D17 | BZP 630 C10 49 R49 | 5,1Kom5%0,5W 15 C15 | 470uF/25V
18 D18 | BYP 401/300 50 R50 | 1Kom5%0,5W 16 C16 | 100uF/16V
BZP 611
19 D19 | C5V1 51 R51 | 156Kom5%0,5W 17 C17__ | 100uF/16V
20 D20 | BYP 401/300 52 R52 | 5,1Mom5%0,5W 18 C18 | 100uF/16V
21 D22 | BYP 401/50 53 R53 | 1,65kom2%0,5W 19 C19 | 0,047uF20%/100V
22 D23 | BYP 401/50 54 R54 | 5,1kom5%0,5W 20 C20 | 3,3nF20%/250V
23 D24 | BYP 401/50 55 R55 | 8060m2%0,5W 21 C21 | 2,2uF20%/250V
24 D25 | BYP 401/50 56 R56 | 15kom5%0,5W 22 C22 | 2nF10%/63V
25 D26 | BYP 401/50 57 R57 | 75kom5%0,5W
26 D27 | BYP 401/50 58 R58 | 56kom5%0,5W
27 D28 | AAP 120 59 R59 | 56kom5%0,5W
28 D29 | BYP 401/50 60 R60 | 1000m10%0,5W
29 D30 | BYP 401/50 61 R61 | 5100m5%0,5W
BZP 630
30 D31 |C7V5 62 R62 | 7500m2%0,5W
31 D32 |DB818E 63 R63 | 6800m10%0,5W
32 D33 | AAP 120 64 R64 | 5,1kom5%0,5W
33 D34 | BYP 401/50 65 R65 | 15kom5%0,5W
34 D35 | AAP 120 66 R66 | 3120m0,2%0,5W
35 D36 | AAP 120 67 R67 | 2,34kom0,2%0,5W
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Przelacznik pradu wyjsciowego zasilacza
Uwaga: przelacznik pradu w lewym skrajnym polozaniu
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Przelacznik napiacia wyiscioweago zasilacza
Uwaga: wszystkie klawisze w pozycii wylaczone

_—
Prostownik |-L| Zatioki L
Mapiecie glowne aciski
—p— ] — RI m wyjscioweL
T, 725 S L
5 +
E Zasilenie T |
£ 1 Ry 4,5V
u“_.:" Synchronizacja - t —
° Uklad sterowania
= Ewryskaora
RE7
R&5
Zasienie wWam, nap.
¥iub I Wz, RE1
RE0
+
R71
[|res
13,5604
11,7004
[ |re7 R&z H] H] GG
+
13,2%

-+



WEISCIE
230% 50Hz

D3
— Ll
L) f—
——H -l L 4o yaro
ClT E_ & —
=
— 0+
Al M=
[']3 o
] R6--R 27 ug4
L K}
14
T Przetl l 13
a |: T3 12
= nl 11
° R4 10
= ST &
& x x Cz=T5 o |J-| at
Ll o9 rl D22 | D23 C13 1
1 2
g
L1 Uwaga ! i
2% 1MN3145 12y ‘Wspolne uzwojenie pierwotne trafa sieciowego I
d Lz ’"T—EIE.I_ Dla strony 1 oraz 2 l
™ GHD
ok }$14
¥ X [res = = re7[ ] Re
FK1 D3] RE4 [] 19 I-Z0
T13 Dé4
/ o= [ ]:
' cu] ree[ | res[ [ ] (3 [E[3 Rt | res| |
7 Uik >|—
[]R54 s s
ik
2T
Q,J., [] D33
Ll R51 R53
T k o D35
T19 [
R49 R&0
Tia = Ti7
it C18 TiG
TS
ng]E R&S
x R5S 3 R7S  R7& rea| | mezl | | [E | &
D30 RE0 |1g [‘] H] o =Ll o




	Połączenia oraz rodzaje pracy
	Połączenia oraz rodzaje pracy
	Połączenia oraz rodzaje pracy


	Programowanie napięcia wyjściowego rezystorem zewnętrznym. Dla zapewnienia tego rodzaju pracy wewnętrzny łańcuch rezystorów służący do ustalenia napięcia zostaje odłączony od obwodu, a w jego miejsce zostaje podłączony rezystor zewnętrzny. Wartość
	Układ połączeń przy programowaniu napięcia wyjściowego rezystorem zewnętrznym.
	Programowanie napięcia wyjściowego napięciem zewnętrznym .  Przy tym rodzaju
	pracy napięcie wyjściowe zasilacza równe jest napięciu wzorcowemu .Napięcie wzorcowe
	Układ połączeń przy programowaniu napięcia wyjściowego napięciem zewnętrznym
	W wyniku połączenia szeregowego otrzymano charakterystykę „ schodkową” w

